SU 391, SU 392, SU 393 si-npn-Leistungsschalttransisitoren

* In Entwicklung *
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MafBbild . Masse: max. 4 g

Si-npn-Leistungsschalttransistoren fiir Schaltregler, Wechselrichter, Gleichspannungs-

wandler
Grenzwerte
Kennwert Kurz- | pegbedingun Typ | min. | max. |Einheit
zeichen gung y ) )
Kollektor-Emitter- - UCEV UBE = -2V SU 391 125 A
Spannung IB =0A SU 392 160 v
SU 393 300 - V
UCEO SU 391 90 v
SU 392 125 V-
SU 393 250 \%
Kollektor-Emitter-Satti- UCEsat SU 391 1,2 \%
gungsspannung SU 392 1,2 v
SU 393 0,9 v




Grenzwerte.

Kennwert ;{;[;Z;;en MeBbedingung Typ min. | max. [Einheit
Kollektorstrom losat | zz 2 ms SU 391 20 A
5 =10,1 SU 392 15 A
SU 393 10 A
TCM SU 391 30 A
SU 392 25 A
SU 393 20 | A
Basisstrom IB SU 391 8 A
SU 392 A
. SU 393 A
Gesamtverlustleistung Ptot TC S +25 °C 150 W
Sperrschichttemperatur Tj +175 oC

|

Ausgewiihlte Kennwerte (T, = 25 °C ¥ 5 K)

Kurz- . . o
Kennwert e Mef@bedingung Typ min. | max. {Einheit
Kollektor-Emitter-Durch- U(BR)CEC IB =0 A SU 391 90 \
bruch-Spannung IC = 0,1 A SU 392 125 v
tP < 1 ms, Einzel{SU 393 250 -V
impuls
Emitter-Basis-Durch- U(BR)EBO IC =0 A 7 %
bruch-Spannung IE = 10 mA
Kollektor-Emitter-Rest- ICEV UCE = UCEV 1 mA
strom : UBE =-2V
Kollektor-Emitter-Sétti- UCEsat' IB =2 A SU 391 1,2 v
gungs-Spannung I; =1,5A SU 392 1,2 '
IB =1A SU 393 0,9 v
e = logat
tP < 1 ms, Einzel-
impuls
Speicherzeit ts IB =24 =l d67 Sk -
Abfallzeit tg g =2A SU 990 Rl s
IB = 1,5 A SU 392
= SU 393
IB 1A




